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Известно, что как сверхпроводящие плёнки Nb3Ge, Nb3Al, 
Nb3Si, V3Si, так и прозрачные проводящие плёнки ITO необходимо 
формировать при высоких температурах подложки для обеспечения 
кристалличности структуры. 

Для повышения степени кристалличности формируемых 
плёнок разработан подложкодержатель, обеспечивающий нагрев до 
температуры 600°C с помощью керамического ИК излучателя. Для 
защиты нагревателя от запыления и снижения потерь тепла 
спроектирован рефлектор. Температура подложкодержателя и 
нагревателя контролируется термопарами типа К. Экспериментально 
установлено, что разработанная конструкция обеспечивает 
температуру на пластине подложкодержателя 600°C при напряжении 
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питания 170 В. Обнаружено, что температура заслонок магнетронов в 
данных условиях составляет 200°C, а температура вала вращения 
подложкодержателя 110°C. 
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